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内容概要

　　半导体光电子学是研究半导体中光子与电子相互作用、光能与电能相互转换的一门科学，涉及量
子力学、固体物理、半导体物理等一些基础物理，也关联着半导体光电子材料及其相关器件，在信息
和能源等领域有着广泛的应用。
本书是作者在1989年原版基础上经过修改和较大篇幅的内容更新与拓展而成的，将半导体中电子与光
子的相互作用、光能与电能的相互转换贯穿始终，重点关注各种光电子器件在材料、结构上的兼容性
和实现集成功能的可能性，力求反映半导体光电子学的一些主要和最新的进展。
全书共分10章，第1~5章和第9章是原版内容的修改和扩充，包括半导体中光子-电子的互作用、异质结
、平板介质光波导理论、异质结半导体激光器、半导体激光器的性能、半导体中的光吸收和光探测器
；其余4章是依据半导体光电子学的最新进展而编写的，包括低维量子半导体材料、半导体光放大器
（SOA）、可见光半导体光发射器件、半导体光电子器件集成。
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编辑推荐

　　半导体光电子学是研究半导体中光子与电子相互作用、光能与电能相互转换的一门科学，涉及量
子力学、固体物理、半导体物理等一些基础物理，也关联着半导体光电子材料及其相关器件，在信息
和能源等领域有着广泛的应用。
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